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ABSTRAK 

 

 Komponen semikonduktor seperti transistor, dioda dan dioda zener 

merupakan komponen elektronika yang sudah sangat sering digunakan dalam 

berbagai rangkaian elektronika, sehingga hampir di setiap rangkaian elektronika 

dapat ditemukan komponen-komponen semacam ini.  

Setiap komponen mempunyai kurva karakteristik dari komponen yang 

digunakan. Kurva karakteristik suatu komponen merupakan hal yang sangat 

penting, karena dari kurva ini dapat diketahui karakteristik dari komponen tersebut 

seperti, nilai beta dari transistor, tegangan forward suatu dioda, dan beberapa 

karakteristik lainnya. Karakteristik dari komponen digunakan sebagai acuan agar 

fungsi yang dihasilkan dari komponen tersebut dapat efektif dan penggunaannya 

tidak salah. 

Pada tugas akhir ini alat dirancang untuk dapat menampilkan kurva 

karakteristik dari komponen Bi-polar Junction Transistor, Field Effect Transitor, 

diode, dan zener diode. Untuk pengujian komponen transistor diperlukan suatu 

pembangkit sinyal tangga dan sweep voltage untuk dapat menampilkan kurva. 

Sedangkan untuk pengujian dioda, hanya diperlukan sebuah sweep voltage dan 

resistansi yang dipasang secara seri untuk dapat menampilkan kurva karakteristik. 

Hasil pengujian terhadap komponen berhasil dilakukan, kurva karakteristik 

dari komponen transistor maupun dioda dapat ditampilkan pada layar osiloskop. 
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ABSTRACT 

 Semiconductor components such as transistors, diodes and zener diode are 

very commonly used componnets in a variety of electronic circuits, so almost in 

every electronic circuits the components like transistor and diode can be found.  

 The characteristic curve of a component is very important, because of this 

curve can be seen as the characteristics of components, the beta value of the 

transistor, a diode forward voltage, and some other characteristics. The 

characteristics of the components used as a reference for using this components, so 

use of the components can be effective and valid. 

 In this final project, a curve tracer designed to display the characteristic 

curve of a Bi-polar Junction Transistor, Field Effect Transistor, diode, and  zener 

diode. A staircase generator and a sweep voltage used to display characteristic curve 

of transistor, while for measuring of diode it is only needs a sweep voltage and a 

resistance mounted in series, so the characteristic curve of component can be 

display. 

 The resulting test of components is accomplished, the characteristic curve 

of the component transistors and diodes can be displayed on the oscilloscope screen. 
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